
Осенний семестр 2019/2020 учебного года

Расписание занятий в аудитории 33-304
ВТОРНИК

10:15 — 11:50 ■ ЛЕК Введение в физику конденсированного состояния  Б16-403  Гладков В.П.
12:45 — 14:20 ■ ЛЕК Введение в современные нанотехнологии (03.09.2019 — 24.09.2019)  Б16-403

 Васильевский И.С.
■ ПР Введение в современные нанотехнологии (01.10.2019 — 17.12.2019)  Б16-403
 Лабунов В., Инсепов З., Егоров А.Ю., Васильев А.Н., Буробин В.А., Васильевский И.С., Хассанеин А.

14:30 — 16:05 ■ ЛЕК Технология гетероструктурной и СВЧ электроники  Б16-403  Васильевский И.С.
16:15 — 17:50 ◩ ПР Технология гетероструктурной и СВЧ электроники  Б16-403  Васильевский И.С.
17:55 — 19:30 ◩ ЛЕК Физическая электроника (17.09.2019 — 24.12.2019)  А17-402, А17-403, А17-413

 Лазарук С.К., Гапоненко Н.В.
◪ ПР Физическая электроника (24.09.2019 — 17.12.2019)  А17-402, А17-403, А17-413
 Мигас Д.Б., Гапоненко Н.В.

СРЕДА
10:15 — 12:40 ■ ЛЕК Органическая фотовольтаика (Organic Photovoltaics) (04.09.2019 — 18.09.2019)  М19-403

 Никитенко В.Р., Нюнзи Д.
■ ПР Органическая фотовольтаика (Organic Photovoltaics) (25.09.2019 — 18.12.2019)  М19-403
 Никитенко В.Р.

12:45 — 13:30 ■ ЛЕК Технологии эпитаксии для материалов фотоники (04.09.2019 — 25.09.2019)  М18-404
 Васильевский И.С.

ЧЕТВЕРГ
08:30 — 10:05 ◩ ПР Введение в физику конденсированного состояния  Б16-403  Гладков В.П.

◪ ЛЕК Введение в физику конденсированного состояния  Б16-403  Гладков В.П.
10:15 — 11:50 ■ ЛЕК Методы молекулярной динамики в многоуровневом моделировании (Molecular Dynamics

Methods in the Multi-Scale Modelling) (05.09.2019 — 24.10.2019)  М19-401  Катин К.П.
■ ЛАБ Методы молекулярной динамики в многоуровневом моделировании (Molecular Dynamics
Methods in the Multi-Scale Modelling) (31.10.2019 — 21.11.2019)  М19-401  Катин К.П.

11:55 — 12:40 ■ ЛЕК Физика наносистем (05.09.2019 — 24.10.2019)  М18-403  Сибирмовский Ю.Д.,
Васильевский И.С.
■ ПР Физика наносистем (31.10.2019 — 19.12.2019)  М18-403  Сибирмовский Ю.Д.

12:45 — 14:20 ■ ПР Физика наносистем  М18-403  Сибирмовский Ю.Д.
14:30 — 16:05 ■ ЛЕК Цифровая электроника и схемотехника  Б16-403  Никифоров А.Ю.
16:15 — 17:00 ■ ЛЕК Рентгеновское излучение: источники, свойства, применение (X-rays: sources, features,

applications)  М19-401  Вагнер В.
17:05 — 17:50 ■ ПР Рентгеновское излучение: источники, свойства, применение (X-rays: sources, features,

applications)  М19-401  Савченко А.А., Вагнер В.
17:55 — 18:40 ■ ЛАБ Рентгеновское излучение: источники, свойства, применение (X-rays: sources, features,

applications)  М19-401  Савченко А.А.

ПЯТНИЦА
08:30 — 10:05 ■ ЛЕК Измерения в микро- и наноэлектронике (06.09.2019 — 22.11.2019)  Б16-403

 Рыжук Р.В.
12:45 — 14:20 ◩ ЛЕК Основы спинтроники  Б16-403  Прищепа С.Л.

◪ ПР Основы спинтроники  Б16-403  Прищепа С.Л.
14:30 — 17:50 ◪ ЛАБ Основы спинтроники 4 зан.  Б16-403  Прищепа С.Л.

СУББОТА
10:15 — 12:40 ■ ЛЕК Твердотельная электроника  Б17-403  Васильевский И.С., Сибирмовский Ю.Д.
12:45 — 14:20 ■ ПР Твердотельная электроника  Б17-403  Рыжук Р.В.


